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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 

И ПРОГРАММА

Нижний Новгород,
28 - 31 мая 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Оргкомитет XVI Всероссийской конференции и IX Школы молодых ученых, посвященных 100-летию академика Г.Г. Девятых, приглашает Вас принять участие  в  работе Конференции,  которая  состоится  28 - 31 мая 2018 г.
в Конгресс-центре  Гранд-отель  «ОКА»  (пр. Гагарина, 27) и
в ИХВВ РАН (г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49)

Программный комитет конференции 
	Чурбанов М.Ф.
	академик РАН, председатель 

	Дианов Е.М.
	академик РАН, сопредседатель

	Карпов Ю.А.
	академик РАН, сопредседатель

	Бойнович Л.Б.
	академик РАН

	Бреховских М.Н.
	д.х.н.

	Бузник В.М.
	академик РАН

	Буланов А.Д.
	д.х.н.

	Бурханов Г.С.
	член-корреспондент РАН

	Гаврищук Е.М.
	д.х.н.

	Григорович К.В.
	член-корреспондент РАН

	Гурьянов А.Н.
	член-корреспондент РАН

	Зломанов В.П.
	д.х.н.

	Иевлев В.М.
	академик РАН

	Князев А.В.
	д.х.н.

	Крылов В.А.
	д.х.н.

	Лукашин А.В.
	член-корреспондент РАН

	Редькин А.Н.
	д.х.н.

	Сулейманов Е.В.
	д.х.н.

	Фёдоров В.А.
	д.т.н.


Организационный комитет 

	Ширяев В.С. 
	д.х.н., председатель (Н. Новгород)

	Аветисов И.Х. 
	д.х.н. (Москва)

	Гибин А.М. 
	к.х.н. (Н. Новгород)

	Кеткова Л.А. 
	к.х.н. (Н. Новгород)

	Колесников А.Н. 
	к.х.н. (Н. Новгород)

	Кутьин А.М. 
	д.х.н. (Н. Новгород)

	Лазукина О.П. 
	д.х.н. (Н. Новгород)

	Сенников П.Г. 
	д.х.н. (Н. Новгород)


	Скрипачев И.В. 
	д.х.н. (Н. Новгород)

	Степанов Б.С. 
	к.х.н. (Н. Новгород)


К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников будет проводиться с 8 до 12 часов 28 мая
 в холле Конгресс-центра  Гранд-отель «ОКА»  (пр. Гагарина, 27). 
Проезд от  ж/д вокзала автобусами №26 и №43; или маршрутным такси 3 
(посадка за т/ц «Республика», проход через пл. Революции) до остановки 
«Гостиница ОКА».  

К СВЕДЕНИЮ ДОКЛАДЧИКОВ

Продолжительность пленарного сообщения - 30-40 минут; 
устного секционного доклада  - 15 - 20 минут. 
Иллюстрационный материал к устным докладам представлять 
до начала заседания на дисках или флэш-накопителях в программе 
Power Point  или  PDF - формате.

Материалы стендовых докладов могут быть представлены на стандартном 
листе А0 или на 8-12 листах формата А4.
	
	28 мая

ГРАНД ОТЕЛЬ «ОКА»
	29 мая

ИХВВ РАН
	30 мая

ИХВВ РАН
	31 мая

ИХВВ РАН

	8.00
	Регистрация
участников
	Конференц 

зал
	Зал библиотеки
	Конференц зал
	Зал библиотеки
	Конференц

зал

	9.00
	
	Секция
«Физико-химические основы ВЧ состояния и методов глубокой очистки веществ»
	СЕКЦИЯ  «Анализ ВЧВ и материалов»
	СЕССИЯ 

СТЕНДОВЫХ 

ДОКЛАДОВ
	СЕКЦИЯ

«Технология и производство ВЧВ и материалов»

	9.10
	
	
	
	
	

	9.20
	
	
	
	
	

	9.30
	
	
	
	
	

	9.40
	
	
	
	
	

	9.50
	
	
	
	
	

	10.00
	Открытие
Конференции
	
	
	СЕКЦИЯ «Материалы для волоконной оптики»
	СЕКЦИЯ
«Оптическая керамика»
	

	10.10
	
	
	
	
	
	

	10.20    
	
	
	
	
	
	

	10.30
	Пленарное

Заседание
	
	
	
	
	

	10.40
	
	
	
	
	
	

	10.50
	
	П Е Р Е Р Ы В
	П Е Р Е Р Ы В
	
	
	

	11.00
	
	
	СЕКЦИЯ «Анализ ВЧВ и материалов»


	
	
	П Е Р Е Р Ы В

	11.10
	
	Секция
«Физико-химические основы высокочистого состояния и методов глубокой очистки веществ»
	
	
	
	

	11.20-
	
	
	
	
	
	СЕКЦИЯ

«Технология и производство ВЧВ и материалов»

	11.30
	
	
	
	П Е Р Е Р Ы В
	

	11.40
	
	
	
	
	

	11.50
	
	
	
	СЕКЦИЯ

«Материалы для волоконной оптики»
	СЕКЦИЯ
«Оптическая керамика»
	

	12.00
	
	
	
	
	
	

	12.10
	
	
	
	
	
	

	12.20
	
	
	
	
	
	

	12.25
	П Е Р Е Р Ы В
	
	
	
	
	

	12.30
	
	
	
	
	
	

	12.40

12.45
	
	
	
	
	
	

	
	Пленарные сообщения
	
	
	
	
	

	12.50
	
	
	
	
	
	

	13.00
	
	
	
	
	
	П Е Р Е Р Ы В

	13.10
	
	П Е Р Е Р Ы В
	
	
	

	13.20
	
	
	П Е Р Е Р Ы В
	

	13.40
	
	
	
	

	13.50
	
	
	
	

	14.00
	П Е Р Е Р Ы В
	Секция

«Получение и свойства высокочистых веществ»
	СЕКЦИЯ

«Материалы на основе высокочистых веществ»

П Е Р Е Р Ы В
	СЕКЦИЯ

«Материалы и световоды для среднего ИК– диапазона»
	СЕКЦИЯ
«Оптическая керамика»
	СЕКЦИЯ

«Технология и производство ВЧВ и материалов»

	14.10
	
	
	
	
	
	


	14.20
	
	
	
	
	
	

	14.30
	
	
	
	
	
	

	14.40
	
	
	
	
	
	

	14.50
	
	
	
	
	
	

	15.00
	Пленарные сообщения
	
	
	
	
	ЗАКРЫТИЕ

	15.10
	
	
	
	
	
	

	15.20
	
	
	
	
	
	

	15.30
	
	
	
	
	
	

	15.40
	
	
	
	
	
	

	15.50
	
	
	
	
	
	

	16.00
	
	П Е Р Е Р Ы В
	
	П Е Р Е Р Ы В
	
	

	16.10
	
	
	
	
	
	

	16.20
	
	Секция
«Получение и свойства ВЧВ
	П Е Р Е Р Ы В
	СЕКЦИЯ «Материалы и световоды для среднего ИК– диапазона»
	
	

	16.30
	
	
	
	
	
	

	16.40
	П Е Р Е Р Ы В
	
	
	
	
	

	16.50
	
	
	
	
	
	

	17.00
	Пленарные сообщения
	СЕССИЯ

СТЕНДОВЫХ

ДОКЛАДОВ
	КРУГЛЫЙ

СТОЛ
	

	17.10
	
	
	
	

	17.20
	
	
	
	

	17.40
	
	
	
	

	17.50
	Общая дискуссия
	
	
	

	18.00
	
	
	
	

	18.10
	
	
	
	

	18.20
	
	
	
	

	18.40
	
	
	
	

	18.50
	
	
	
	

	19.00
	
	
	ТОВАРИЩЕСКИЙ  УЖИН
	


ПРОГРАММА
XVI Всероссийской конференции и IX Школы молодых ученых, 
посвященных  100-летию академика Г.Г. Девятых
28 мая, конгресс-центр Гранд-отель «ОКА»

О Т К Р Ы Т И Е   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
	
	10.00
	Вступительное слово  академика  М.Ф. Чурбанова 
ПРИВЕТСТВИЕ   УЧАСТНИКАМ   КОНФЕРЕНЦИИ

	
	
	ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ


	
	10.30-11.05
	М.Ф. Чурбанов. Вклад академика Г.Г. Девятых в развитие химии высокочистых веществ
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	11..05-11.45
	Ю.А. Карпов, В.Б. Барановская, М.Н. Филиппов. Фундаментальные проблемы химического анализа высокочистых веществ
ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

	
	11.45-12.25
	Е.М. Дианов. Актуальные проблемы волоконной оптики
НЦВО РАН, Москва

	
	12.25-12.45
	Перерыв

	
	12.45-13.20
	О.П. Лазукина. Временная динамика уровня чистоты простых веществ
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	13.20-14.00
	Е.А. Гудилин. Современные наноматериалы: получение, области применения и перспективы развития
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

	
	14.00-15.00
	Перерыв

	
	15.00-15.35
	А.Д. Буланов. Моноизотопные вещества с высокой химической и изотопной чистотой. Получение и перспективы применения
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	15.35-16.10
	И. А. Буфетов. Волоконные лазеры: современное состояние и применения
НЦВО РАН, Москва

	
	16.10-16.40
	А.И. Сапрыкин. Развитие работ по получению и анализу высокочистых веществ и функциональных материалов в ИНХ СО РАН
ИНХ  им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

	
	16.40-17.00
	Перерыв

	
	17.00-17.50
	В.П. Зломанов. Вещество и управление его превращениями
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

	
	17.50-18.20
	ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ


29 мая 2018 г. 

Конференц-зал ИХВВ РАН

Секция
Физико-химические основы высокочистого состояния 
и методов глубокой очистки веществ
Председатели заседания  –  д.х.н. В.П. Зломанов,   д.х.н. Ю.П. Кириллов

	
	9.00
	В.А. Федоров. Физико-химия и технология высокочистых веществ для микроэлектроники и оптики из различного сырья

ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

	
	9.30
	А.М. Кутьин. Термодинамические функции стеклообразующих систем для прогнозирования методом Гиббса условий получения оптических материалов

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	9.50
	*И.Ю. Комендо, А.Е. Амелина, Г.Р. Аллахвердов. Влияние комплексонов различной природы на коэффициенты распределения примесей при кристаллизации калия дигидрофосфата

ФГУП ИРЕА «Курчатовский институт», Москва

	
	10.10
	*К.В. Балуева. Стандартные термодинамические функции стёкол GeSx:Bi (1<x<2)

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	10.30
	Р.А. Корнев, П.Г. Сенников. Водородное восстановление летучих галогенидов в газовых разрядах: физико-химические основы и технологии

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	10.50 – 11.10
	Перерыв

	
	11.10
	В.А. Иванов, Е.А. Карпюк, О.Т. Гавлина, С.И. Каргов. Перегретые растворы в ионообменных процессах очистки веществ

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

	
	11.30
	Г.И. Алекберзаде, С.З. Имамалиева, З.Э. Салимов, М.Б. Бабанлы. Физико-химическое исследование систем  Tl4PbTe3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb)

Институт Катализа и Неорганической Химии, НАНА, Баку, Азербайджан

	
	11.50
	*В.А. Шапошников, Ю.П. Кириллов. Моделирование испарительно-конденсационного процесса в дистилляционном аппарате с конденсацией паров на стекающей пленке жидкости на примере пентакарбонила железа

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	12.10
	В.П. Зломанов, А.М. Гаськов. Критерии однородности и чистоты полупроводниковых веществ

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

	
	12.30
	А.И. Шнип, В.Л. Колпащиков. Обобщенная модель СVD процесса для получения высокочистых веществ и наноструктурированных материалов

Институт тепло и массообмена НАН, Минск, Белорусь

	
	12.50
	*И.Г. Федотова, А.А. Козина, А.А. Сибиркин, В.В. Карзанов. Содержание атомов Мо+5 в стеклах системы TeO2 – MoO3 – La2O3

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	
	13.10-14.00
	Перерыв


Секция 

Получение и свойства высокочистых веществ
Председатели заседания – д.х.н. А.Д. Буланов,  д.т.н. О.Н. Калашник 
	
	14.00
	*Ю.С. Белозеров, А.Д. Буланов. Получение железа высокой степени чистоты методом разложения пентакарбонила железа

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	14.20
	Н.Д. Гришнова, О.С. Аношин, Д.Ф. Архипцев, И.А. Андрющенко, А.И. Скосырев, Н.В. Банников, А.Ю. Туманов, А.П. Котков, А.Ю. Созин. Получение высокочистых моносилана и поликристаллического кремния

АО НПП "Салют", Нижний Новгород

	
	14.40
	О.Н. Калашник, А.Н. Латышонок, А.В. Сомов. Получение мышьяка высокой чистоты сублимационными методами

АО «НИИМ им. Ю.А. Малинина» Зеленоград, Москва

	
	15.00
	В.А. Федоров, А.А. Гасанов, Н.А. Потолоков, Т.К. Меншикова. Глубокая очистка мышьяка методом кристаллизации

ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

	
	15.20
	А.А. Семенов, Ж.Н., Галиева, Б.Р. Кулагин, С.С. Шулин, А.М. Абрамов, Ю.Б. Соболь. Получение высокочистого оксида неодима для лазеров

ООО  "Лаборатория Инновационных Технологий", Москва

	
	15.40
	М.В. Суханов.  Физико-химические свойства высокочистой серы 32S и 34S и их смесей

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	16.00-16.20
	Перерыв

	
	16.20
	В.А. Гавва. Высокочистые монокристаллы стабильных изотопов германия: получение и свойства

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	16.40
	А.П. Котков, Н.Д. Гришнова, О.С. Аношин, А.И. Скосырев, Д.М. Полежаев, Г.В. Пушкарев, А.Ю. Суханов, В.А. Иванов, М.В. Ревин. Получение и использование высокочи​стых летучих неорганических гидридов V группы

АО НПП "Салют", Нижний Новгород

	
	17.00
	К.В. Рыбкин, А.П. Котков, В.И. Родченков, Ю.Ф. Радьков, М.М. Лаптева, А.А. Медведев, А.М. Волков. Получение высокочистого тетрахлорида кремния для микроэлектроники и волоконной оптики

АО НПП "Салют", Нижний Новгород


Зал библиотеки ИХВВ РАН

Секция 
Анализ высокочистых веществ
Анализ летучих веществ
Председатель заседания –  д.т.н. А.И. Сапрыкин
	
	9.00
	В.А. Крылов. Газохроматографический анализ высокочистых летучих веществ. Проблемы и достижения
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	
	9.30
	А.Ю. Созин, О.Ю. Чернова,  Т.Г. Сорочкина, Л.Б. Нуштаева. Исследование примесного состава высокочистых летучих гидридов с естественным и изотопно-обогащенным составом методом хромато-масс-спектрометрии
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	9.50
	О.С. Аношин, Н.Д. Гришнова, А.П. Котков, Д.М. Полежаев, А.И. Скосырев, А.И. Надеждинский, Я.Я. Понуровский, Д.Б. Ставровский, Ю.П. Шаповалов, М.В. Спиридонов. Опыт использования диодно-лазерной спектроскопии при получении летучих неорганических гидридов
ИОФ им. А.М.Прохорова РАН, Москва

	
	10.10
	Д.И. Кушнарев, Д.Г. Арефьев, С.А. Васин, Д.В. Тимофеев. Метастабильные ионы тетракистрифторфосфин гидрида иридия в масс-спектрах
АО «ПО ЭХЗ», Красноярск, Зеленогорск

	
	10.30 – 10.50
	Перерыв

	Анализ  твердых  веществ
Председатель заседания  –  д.х.н. В.А. Крылов


	
	10.50
	К.В. Григорович. Методы определения газообразующих примесей  в металлах и чистых веществах

ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Москва

	
	11.20
	В.Г. Пименов. Развитие спектроскопических методов элементного анализа вы-сокочистых веществ с концентрированием примесей отгонкой матрицы

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	11.50
	Т.В. Котерева. Применение ИК-микроскопии для контроля распределений примесей в оптических материалах

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	12.10
	*Д.А. Фадеева, И.И. Евдокимов, В.Г. Пименов. Определение матричного и примесного состава стекол систем As–S, As–Se, Ge–Se–Te методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	12.25
	И.И. Евдокимов, В.Г. Пименов, Д.А. Фадеева. Высокоточное определение макрокомпонентов в оптических материалах методом АЭС-ИСП

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	12.40
	О.В. Лундовская, А.Р. Цыганкова, Н.С. Медведев, А.И. Сапрыкин. Анализ высокочистых кадмия и его оксида методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

ИНХ им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

	
	12.55
	Е.С. Кошель, В.Б. Барановская. Дуговой атомно-эмиссионный анализ неодима и его соединений с предварительным сорбционным концентрированием примесей

ГИРЕДМЕТ, Москва

	
	13.10-14.00
	Перерыв


Зал библиотеки ИХВВ РАН

Секция  
Материалы на основе высокочистых веществ 

Металлические, полупроводниковые и нестехиометрические материалы

Председатели заседания  –  академик М.Ф. Чурбанов,  д.т.н.  И.В. Беляев
	14.00
	А.А. Гасанов. Проблемы и перспективы получения металлов высокой чистоты
ГИРЕДМЕТ, Москва

	14.20
	А.Н. Моисеев, А.В. Чилясов. Выращивание гетероструктур CdHgTe для фотоприемников MOCVD- методом
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	14.40
	А.В. Чилясов, А.Н. Моисеев, В.С. Евстигнеев, Б.С. Степанов. Получение легированных мышьяком и йодом эпитаксиальных слоев твердого раствора кадмий-ртуть-теллур осаждением из паров МОС
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	15.00
	И.Х. Аветисов. Проблемы нестехиометрии неорганических и органических веществ
РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва

	15.20
	П.Г. Сенников, А.Д. Буланов. Кремний – перспективный материал для квантовых вычислений
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	15.40
	М.Н. Мирошниченко, В.М. Орлов, В.Н. Колосов. Синтез двойных оксидов молибдена с вольфрамом
ИХТРЭ и МС им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, Апатиты

	16.00
	М.В. Ревин, Э.А. Коблов, Д.С. Смотрин, В.А. Иванов, Г.В. Пушкарев, Д.М Полежаев, Н.Д. Гришнова, Ю.Ф.Радьков, Н.В. Свинков, А.П. Котков, А.Ю. Созин. Результаты применения метода функционального контроля по электрофизическим параметрам тестовых эпитаксиальных слоёв GaAs и AlxGa1‑xAs для оценки качества исходных материалов: арсина, триметилгаллия и триметилалюминия
АО НПП "Салют", Нижний Новгород

	16.20-16.40
	Перерыв


	
	17.00-19.00
	СЕССИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
Доклады  № 1 - 43.

Холл ИХВВ РАН


30 мая 2018 г. 

	
	9.00-10.00
	СЕССИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
Доклады  № 44 - 75.

Холл ИХВВ РАН


Материалы для фотоники 
Конференц-зал ИХВВ РАН
Секция

Материалы для волоконной оптики
Председатели заседания  –  д.х.н. И.В. Скрипачев,  д.ф.-м.н. В.Г. Плотниченко
	
	10.00
	А.Н. Гурьянов. Волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стекла
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	10.30
	В.Ф. Хопин, С.В. Фирстов, С.В. Алышев, А.Н. Гурьянов. Активированные висмутом волоконные световоды на основе кварцевого стекла с высоким содержанием оксида германия
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	10.50
	А.Е. Львов, Д.Д. Салимгареев, В.С. Корсаков, М.С. Корсаков, Л.В. Жукова. Инфракрасная оптика на основе кристаллических материалов системы AgBr – AgI – TlBr – TlI
УФУ им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург

	
	11.10
	А.Н. Гурьянов, П.Ф. Кашайкин, М.Ю. Салганский, А.Л. Томашук, А.В. Филиппов. Радиационностойкие кварцевые волоконные световоды
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	11.30-11.50
	Перерыв

	
	11.50
	А.С. Лобанов, Д.С. Липатов, М.В. Яшков, А.Н. Абрамов, А.Н. Гурьянов, Т.А. Кочергина, К.К. Бобков, М.Е. Лихачев. Изготовление и свойства световодов со фторфосфоросиликатной сердцевиной
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	12.10
	*Д.Ю. Ерин, С.Л. Семенов, О.Н. Егорова, Л.Д. Исхакова, Ф.О. Милович. Активированные Yb волоконные световоды с сердцевиной, изготовленной методом бесконтейнерного плавления
РФЯЦ ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина, Снежинск, Челябинская обл.

	
	12.30
	В.В. Дорофеев, Б.И. Галаган, С.Е. Сверчков, Б.И. Денкер Легированные Tm3+ высокочистые цинк-теллуритные стёкла для ~2,3 мкм лазеров
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	12.50
	М.Н. Бреховских, С.Х. Батыгов, Л.В. Моисеева, И.А. Жидкова Модифицированные фторцирконатные стекла, легированные РЗ и переходными элементами
ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

	
	13.10-14.00
	Перерыв


Секция

Материалы и световоды для среднего ИК – диапазона

Председатели заседания –  член-корр. РАН А.Н. Гурьянов,  к.х.н. Д.А. Пермин
	
	14.00
	И.В. Скрипачев, Г.Е. Снопатин, В.Г. Плотниченко, М.Ф. Чурбанов. Разработка халькогенидных волоконных световодов с оптическими потерями на уровне собственных. Современное состояние, достижения и проблемы
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	14.20
	В.С. Ширяев, Э.В. Караксина, А.П. Вельмужов, М.В. Суханов. Особо чистые стекла на основе селенидов и теллуридов германия, мышьяка, галлия для волоконной оптики среднего ИК диапазона
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	14.40
	А.П. Вельмужов. Особо чистые стекла на основе халькогенидов германия. Получение, свойства, применение
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	14.55
	Э.В. Караксина, В.С. Ширяев, Т.В. Котерева, Г.Е. Снопатин. Активированные редкими землями световоды на основе стекол систем Ga(In)-Ge-As(Sb)-Se
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	15.10
	*С.В. Мишинов, Г.Е. Снопатин, М.Ф. Чурбанов. Физико-химические основы нанесения металлических покрытий на световоды из халькогенидных стекол
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	15.25
	В.Г. Плотниченко, В.О. Соколов, Е.Б. Крюкова, Г.Е. Снопатин, И.В. Скрипачев, М.Ф. Чурбанов. Специфика измерения спектральной зависимости оптических потерь в ИК волоконных световодах
НЦВО РАН, Москва

	
	15.40
	Л.А. Кеткова. Проблема достижения теоретического минимума оптических потерь в ИК стёклах волоконной оптики
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	16.00-16.15
	Перерыв

	
	16.15
	О.А. Замятин, М.Ф. Чурбанов, Е.В. Замятина. Примесное поглощение переходными элементами в стеклах системы TeO2 – MoO3 – Bi2O3
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	
	16.30
	А.П. Вельмужов, М.В. Суханов, Г.Е. Снопатин, Т.В. Котерева. Кварцевое стекло как источник примеси водорода при получении особо чистых оптических материалов
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	
	16.45
	А.А. Сибиркин. Новая методология получения теллуритно-молибдатных стекол с улучшенной оптической прозрачностью
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	
	17.00
	КРУГЛЫЙ СТОЛ


Зал библиотеки ИХВВ РАН
Секция

Оптическая керамика
Председатели  заседания  – член-корр. РАН  И.А. Буфетов, д.х.н. Е.М. Гаврищук
	10.00
	Е.М Гаврищук, В.П Новиков. Работы в области создания материалов на основе халькогенидов цинка для ИК-оптики в ИХВВ РАН
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	10.30
	Е.В. Гольева, М.Д. Грама, А.М. Паршуков, А.А. Дунаев, М.Д. Михайлов. Нанокристаллическая керамика на основе алюмомагниевой шпинели: синтез, свойства, применение
АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова", Санкт-Петербург

	10.50
	Н.А. Тимофеева, В.П. Калинушкин, О.В. Уваров. Влияние условий диффузионного легирования на оптические и структурные характеристики поликристаллов Fe2+:ZnSe
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	11.10
	*А.А.Гладилин, Н.Н.Ильичев, В.П.Калинушкин, М.И. Студеникин, О.В.Уваров, В.А.Чапнин, Е.М. Гаврищук, Н.А. Тимофеева. Пространственное распределение центров люминесценции в видимом диапазоне в легированных железом селенидах и сульфидах цинка.
ИОФ им. А.М. Прохорова РАН, Москва

	11.25
	*С.А. Родин. Диффузионное легирование CVD-ZnSe ионами Cr2+.

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	11.45-12.00
	Перерыв

	12.00
	Д.А. Пермин, С.С. Балабанов, С.В. Курашкин, И.Л. Снетков, О.В. Палашов. Новые оптические керамические материалы на основе оксидов редкоземельных элементов
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	12.30
	*С.В. Курашкин, Д.В. Савин, О.В. Мартынова. Активные элементы для ИК-лазеров на основе поликристаллического Cr2+:ZnSe с неоднородным профилем легирования
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	12.45
	*О.Н. Клюсик, Д.А. Пермин,  А.М. Кутьин, А.Д. Плехович, И.Л. Снетков. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез особо чистых нанопорошков оксида скандия Sc2O3 для оптической керамики
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	13.00
	С.С. Балабанов, С.В. Егоров, Д.А. Пермин, Е.Е. Ростокина, А.А. Соркин. Спекаемость и фазовые превращения магнитооптических керамик Re:Tb2O3 в условиях СВЧ нагрева
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	13.20-14.00
	Перерыв

	14.00
	*А.В. Новикова, Д.А. Пермин, Е.М. Гаврищук, И.Л. Снетков. Вакуумное спекание лазерной керамики на основе твёрдых растворов оксидов иттрия и лютеция, легированных иттербием
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	14.20
	Е.Е. Ростокина, В.В. Дроботенко, С.С. Балабанов. Электролитический синтез особо чистых субмикронных порошков Al2O3 для прозрачной керамики
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	14.40
	*Д.Е. Кузнецова, Г.А. Досовицкий, П.А. Волков, А.Е. Досовицкий, А.Л. Михлин, М.В. Коржик, А.А. Федоров, Д.Ю. Козлов, Т.И. Бобкова, М.С. Михайлов. Получение и исследование свойств порошков YAG:Ce в качестве люминесцентных и сцинтилляционных материалов
ФГУП ИРЕА «Курчатовский институт», Москва

	15.00
	А.В. Беляев, И.И. Евдокимов, В.В. Дроботенко. Прозрачные поликристаллические среды на основе алюмината цинка
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	15.20
	*Н.В. Сидоров, М.Н. Палатников, Н.А. Теплякова, Р.А. Титов. Влияние бора на структуру и оптические свойства монокристаллов ниобата лития
ИХТРЭ и МС им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, Апатиты

	15.40
	*А.А. Жарова, И.Ю. Комендо, П.А. Волков, С.К. Белусь, М.В. Коржик, А.А. Федоров, А.Е. Борисевич. Синтез и изучение люминесцентных характеристик двойных сульфатов лития и редкоземельных элементов
ФГУП ИРЕА  «Курчатовский институт» - ИРЕА, Москва

	16.20
	Л.И. Подзорова, А.А. Ильичева, В.Е. Кутузова, Н.А. Михайлина, О.С. Антонова, В.А. Волченкова, А.А. Фомина. Высокочистые порошки диоксида циркония  для изделий ортопедической стоматологии
ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Москва


31 мая 2018 г. 

Конференц-зал ИХВВ РАН
Секция 

Технология и производство высокочистых веществ и функциональных материалов на их основе

Председатели заседания  –    д.х.н. Е.В. Сулейманов,  к.х.н. С.С. Балабанов
	9.00
	А.Н. Коновалов. Получение и диагностика искусственных особо чистых кристаллов кварца и кварцевого концентрата
ООО "Кварц. технологии", раб. п. Шилово, Рязанская обл.

	9.20
	В.П. Новиков, Е.М. Гаврищук, С.М. Мазавин, О.В. Тимофеев, Д.Н. Шеваренков. Поликристаллический селенид цинка (CVD-ZnSe), как мультиспектральный материал для силовой и ИК оптики в диапазоне длин волн 0,5-14 микрон
ООО "RAIN GROUP", Дзержинск,  Нижний Новгород

	9.40
	Г.С. Бурханов, Н.Р. Рошан, Е.М. Чистов, С.В. Горбунов, Т.В. Чистова, А.Д. Захаров. Палладиевые мембраны для получения высокочистого водорода
ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Москва

	10.00
	В.А. Федоров, Н.А. Потолоков, Т.К. Менщикова, О.Е. Мыслицкий. Физико-химические особенности получения особо чистых мышьяксодержащих соединений из различного сырья

ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

	10.20
	В.Б. Иконников. Использование баротермической обработки для модификации оптических и структурных свойств материалов на основе халькогенидов цинка
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	10.40
	В.И. Родченков, Д.В. Исаев. Некоторые особенности глубокой очистки веществ методом периодической ректификации
ИПФ РАН, Нижний Новгород

	11.00-11.20
	Перерыв

	11.20
	В.В. Турыгин, М.Ю. Берёзкин, М.К. Смирнов, А.П. Томилов, В.А. Фёдоров, Н.А. Потолоков. Высокочистые соединения мышьяка из продуктов детоксикации люизита

ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

	11.40
	И.В. Беляев, А.А. Степнов, А.А. Павлов, А.В. Киреев. Плазменнонапылённые изделия с регулируемой пористостью из чистого оксида алюминия
ВГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир

	12.00
	В.В. Гринько, Н.В. Лапин, В.С. Бежок. Использование никелевого катализатора при получении водорода реформингом этанола для питания топливного элемента
ИПТМ РАН, Черноголовка Московская обл.

	12.20
	А.М. Бессарабов. Системы компьютерной поддержки в химии и технологии особо чистых веществ
ПАО Научный центр "Малотоннажная химия" Москва

	12.40
	В.Е. Трохин, А.А. Т.И. Степанова, Г.А. Заремба,  А.М. Бессарабов. Интегрированная система водного хозяйства для промышленного производства химических реактивов и особо чистых веществ
ПАО Научный центр "Малотоннажная химия" Москва

	13.00-14.00
	Перерыв

	14.00
	О.В. Тимофеев, В.П. Новиков. Получение высококачественных оптических поверхностей элементов на основе поликристаллического селенида цинка (CVD-ZnSe) в процессе механической и химико-механической обработки
ООО "RAIN GROUP", Дзержинск,  Нижний Новгород

	14.20
	Д.В. Савин. Создание лазерных сред на основе легированных халькогенидов цинка CVD-методом
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	15.00
	З А К Р Ы ТИ Е   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Подведение итогов Конференции и Школы Молодых Ученых


СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
I.  Секция «Высокочистые вещества»

1. Физико-химические основы высокочистого состояния и методов глубокой очистки веществ

	1. 
	Л.В. Шабарова, Р.А. Корнев, П.Г. Сенников. Моделирование термогазодинамических процессов в высокочастотном индукционном плазмохимическом реакторе для водородного восстановления фторидов
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	2. 
	А.Д. Плехович, А.М. Кутьин, С.Д. Плехович, К.В. Балуева, В.С. Ширяев. Термодинамические свойства высокочистых стекол As-Se

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	3. 
	К.К. Малышев, О.П. Лазукина, Е.Н. Волкова. Новый тип паспорта образца выставки-коллекции веществ особой чистоты
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	4. 
	О.П. Лазукина, Е.Н. Волкова, К.К. Малышев, М.Ф. Чурбанов. Элементный примесный состав высокочистых летучих гидридов, хлоридов и металлорганических соединений

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	5. 
	О.П. Лазукина, Е.Н. Волкова, К.К. Малышев. Примесный состав высокочистых простых твердых веществ (элементов) 13-16 групп периодической системы Д.И. Менделеева

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	6. 
	*Ю.С. Белозеров, В.А. Шапошников, Ю.П. Кириллов, А.Д. Буланов. Скорость испарения пентакарбонила железа в дистилляционном аппарате вертикального типа

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	7. 
	Л.В. Шабарова, Ю.П. Кириллов. Моделирование распределения гетерофазных наночастиц в двух контактирующих расплавах халькогенидного стекла разного макросостава
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	8. 
	А.Н. Колесников. Расчёт примесного состава образцов c ограниченным числом определённых примесей

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	9. 
	*В.С. Евстигнеев, А.Н. Моисеев, А.В. Чилясов. Легирование примесью йода эпитаксиальных слоев CdTe в процессе осаждения из паров металлорганических соединений

ИХВВ РАН, Нижний Новгород


2. Получение и свойства высокочистых веществ

	10. 
	*А.А. Ислам, М.Б. Гришечкин, А.В. Хомяков, Е.Н. Можевитина, И.Х. Аветисов. Получение высокочистого оксида теллура (IV) прямым синтезом

РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва

	11. 
	*И.М. Ермоченков, Д.О. Жарков, Е.С. Хромова, Е.Н. Можевитина, А.П. Садовский, И.Х. Аветисов. Получение высокочистого сульфата калия

РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва

	12. 
	А.М. Бессарабов, М.Я. Иванов, А.В. Квасюк, А.В. Поляков. Получение особо чистых наноматериалов в плазменно-криогенном реакторе

ПАО Научный центр "Малотоннажная химия" Москва

	13. 
	С.В. Лановецкий, П.В. Серый. Исследование процесса кристаллизации карбамида из насыщенных водных растворов
НИПУ, Березняки, Пермь

	14. 
	*О.В. Меркулов, Р.Р. Самигуллин, А.А. Марков, И.А. Леонидов, М.В. Патракеев. Высокотемпературный транспорт в катион-дефицитных оксидах La0.5 xSr0.5FeO3δ
ИХТТ, Екатеринбург

	15. 
	*Р.Р. Сайфутяров, А.Д. Барканов, И.В. Тайдаков, Е.Н. Можевитина, И.Х. Аветисов. Очистка комплексов s-, p- и d- металлов с 8-гидроксихинолином

РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва

	16. 
	*А.В. Белозеров, А.М. Чапыгин, А.А. Гасанов. Разработка процесса получения высокочистого субмикронного диоксида кремния методом высокотемпературного гидролиза тетрахлорида кремния в кислородно-водородном пламени

ООО «ЛАНХИТ», Москва

	17. 
	*М.В. Мастрюков, М.Н. Бреховских, П.В. Корнев, А.А. Гасанов. Синтез и глубокая очистка иодидов олова
ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

	18. 
	*Д.А. Самиева, О.В. Юрасова, А.И. Михайличенко, Т.В. Федулова, Т.В. Добрынина. Разработка процесса получения высокочистого оксида лютеция экстракционным способом

ГИРЕДМЕТ, Москва

	19. 
	*К.А. Чаплиёва, О.В. Нипрук, Н.Г. Черноруков, Н.А. Царева. Синтез, строение и состояние в водных растворах уранатов d-переходных элементов состава MIIU3O10∙6H2O (MII – Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	20. 
	*А.Г. Блохина, А.В. Князев, Ж.А. Лавренова. Твердофазный метод получения соединения KNbTeO6 со структурой минерала пирохлора

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	21. 
	А.М. Капринин, Е.В. Сыров, О.В. Крашенинникова, А.В. Князев. Получение свинецсодеражащих фаз ауривиллиуса методом ионообменных реакций

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	22. 
	А.В. Князев, М.Е. Комшина, И.А. Савушкин, А.Ю. Лукоянов, А. Алахмад, Е.В. Баранов, Н.В. Сомов, С.С. Князева. Особенности получения монокристаллов пентанитратов тория. Кристаллическое строение и термораспад

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	23. 
	Е.Н. Буланов, А.В. Князев, А.Г. Блохина, К.С. Коршак, В.Ж. Корокин. Синтез, кристаллическая структура и тепловое расширение бритолитов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	24. 
	*А.А. Ушаков, А.А. Орлов, В.П. Совач. Влияние изменения величины потока питания на разделение изотопов германия в каскаде газовых центрифуг

АО "ПО ЭХЗ", Зеленогорск

	25. 
	П.Г. Сенников, Р.А. Корнев. Одностадийное плазмохимическое получение изотопно-модифицированных веществ: современное состояние и перспективы

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	26. 
	Р.А. Корнев, П.Г. Сенников, Д.А. Конычев, В.В. Назаров. Синтез изотопно-модифицированных карбидов кремния, бора и молибдена из их летучих галогенидов плазмохимическим методом

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	27. 
	*К.С. Гребеньков, О.Ю. Трошин, А.М. Потапов. Получение высокочистого изотопно обогащенного тетрахлорида кремния-28

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	28. 
	*О.Ю. Трошин, А.Д. Буланов, К.Ф. Игнатова. Получение диоксида кремния-28 золь-гель методом

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород


II. Анализ высокочистых веществ
1. Летучие вещества
	29. 
	Т.Г. Сорочкина, А.Ю. Созин, О.Ю. Чернова, А.П. Котков, Н.Д. Гришнова, Г.В. Пушкарев. Исследование примесного состава высокочистого арсина с применением метода хромато-масс-спектрометрии

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	30. 
	Ю.А. Лесина, А.Ю. Созин, Ю.А. Лесина, О.Ю. Чернова, Т.Г. Сорочкина, Г.Е. Снопатин, И.В. Скрипачев. Исследование состава легколетучих примесей в особо чистых сере и селене

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	31. 
	*В.А. Крылов, П.В. Мосягин, Е.А. Александрова, С.А. Буланова. Определение эфиров о-фталевой кислоты в водно-спиртовых системах

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	32. 
	*А.А. Ермаков, П.Г. Сенников, О.Ю. Трошин. Исследование продуктов конверсии тетрафторида кремния в  тетрахлорид методом ИК-фурье-спектроскопии

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	33. 
	В.А. Крылов, П.В. Мосягин, Л.В. Смирнова, Е.А. Александрова, С.А. Буланова, Г.В. Пушкарев, А.В. Губинов. Высокочувствительное определение эфиров о-фталевой кислоты, ортофосфорной кислоты и летучих галогенсодержащих соединений в органических растворителях

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	34. 
	*П.А. Отопкова. Исследование и устранение неспектральных помех при изотопном анализе 28SiF4 методом ИСП-МС

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	35. 
	*И.В. Смирнова, И.П. Свешникова, Г.М. Лизунова. Определение содержания основного вещества в фармпрепаратах группы алкалоидов

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	36. 
	*Н.Ю. Никонова, Н.В. Кулешова. Влияние мельдония на правильность определения действующего вещества в фармпрепарате Мексиприм

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	37. 
	А.М. Потапов, П.А. Отопкова, А.Д. Буланов, М.О. Стешин. Изотопный анализ высокообогащенных стабильных изотопов методом МС-ИСП высокого разрешения

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	38. 
	*А.М. Бессарабов, А.Н. Глушко, Г.Г. Приоров. Экологический мониторинг влияния противогололедных материалов на примесные компоненты объектов окружающей среды

ФГУП ИРЕА  «Курчатовский институт, Москва

	39. 
	В.А. Волченкова, Е.К. Казенас, О.А. Овчинникова, Т.Н. Пенкина, В.Б. Смирнова, А.А. Фомина, Л.И. Подзорова, А.А. Ильичева. Элементный анализ порошков диоксида циркония медицинского назначения

ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Москва

	40. 
	Т.И. Сторожева, В.Г. Пименов, Р.В. Паникарова. Анализ дигидрофосфата калия методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	41. 
	И.И. Евдокимов, Р.В. Паникарова, В.Г. Пименов, Т.И. Сторожева. Определение примесей в оптической керамике и ее прекурсорах методами атомно-эмиссионной спектрометрии

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	42. 
	А.В. Косухин, А.В. Черенков. Изучение полного примесного состава высокочистого вольфрама

ФГУП "НИИ НПО " ЛУЧ", Подольск, Московская обл.

	43. 
	А.Н. Глушко, Г.Г. Приоров, А.М. Бессарабов. Компьютерный менеджмент качества по микропримесям в противогололедных материалах

ФГУП ИРЕА  «Курчатовский институт», Москва


III. Материалы на основе высокочистых веществ
1. Металлические, полупроводниковые и нестехиометрические материалы
	44. 
	Т.М. Алекперова, Р.Дж. Мирзоева, С.Г. Султанова, М.Б. Бабанлы. Исследование фазовых равновесий в системе  Tl2Tе-Tl8GeTe5-Tl9BiTe6

Институт Катализа и Неорганической Химии, НАНА, Баку, Азербайджан

	45. 
	Ф.М. Мамедов,  И.Р. Амирасланов, М.А. Махмудова, М.Б. Бабанлы. Фазовая диаграмма системы FeGa2Sе4-FeIn2Sе4 и  кристаллическая структура. FeGaInSе4

Институт Катализа и Неорганической Химии, НАНА, Баку, Азербайджан

	46. 
	С.А. Аскерова, Д.М. Бабанлы, Д.Б. Тагиев, М.Б. Бабанлы. Фазовая диаграмма системы Tl2Se-Tl2Te-TlBr и термодинамические свойства твердых растворов

Институт Катализа и Неорганической Химии, НАНА, Баку, Азербайджан

	47. 
	Ш.Г. Мансимова, Л.Ф. Машадиева, K.Н. Бабанлы,  Ю.А. Юсибов, М.Б. Бабанлы. Твердофазные равновесия в системе Ag2Se-PbSe-AgSbSe2 и термодинамические свойства твердых растворов

ГУ, Гянджа, Азербайджан

	48. 
	Э.Н. Исмаилова, Л.Ф. Машадиева, И.Б. Баxтиярлы, Ю.А. Юсибов. Фазовые равновесия в системе Cu2Se-SnSe-CuSbSe2

ГУ, Гянджа, Азербайджан

	49. 
	*С.В. Горбунов, Н.Р. Рошан, Е.М. Чистов, Г.С. Бурханов. Композитные мембраны глубокой очистки водорода с функциональным слоем Pd-8 мас. % Pb
ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Москва

	50. 
	*А.А. Аккузина, Н.Н. Козлова, Р.И. Аветисов, И.Х. Аветисов. Нестехиометрия три(8-ксихинолята) индия (III).

РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва


Материалы для фотоники.

Материалы для волоконной оптики

	51. 
	А.Н. Абрамов, А.Д. Плехович, М.В. Яшков, А.М. Кутьин, А.Н. Гурьянов. Стеклокристаллические световоды на основе алюмосиликатного стекла, легированного хромом

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	52. 
	А.С. Лобанов, М.В. Яшков, А.Н. Гурьянов, М.А. Мелькумов, С.В. Фирстов. Изготовление и свойства световодов на основе кварцевого стекла, легированного висмутом методом MCVD

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	53. 
	В.С. Корсаков, А.Е. Львов, А.А. Лашова, А.С.Корсаков, Д.Я. Гулько. Кристаллы системы AgBr–TlI для создания фотонных структур ИК диапазона (2 – 60 мкм)

УФУ им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург

	54. 
	*Ю.А. Медведева, О.А Замятин. Исследование области стеклообразования в системе TeO2-ZnO-CuO

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	55. 
	*Д.Д. Салимгареев, А.Е. Львов, А.А. Лашова, А.С. Корсаков, Л.В. Жукова. Исследование кристаллов системы AgBr – (TlBr0.46I0.54)

УФУ им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург

	56. 
	*С.Е. Моторин, В.В. Дорофеев, Б.И. Галаган, В.В. Колташев. Исследование теллуритных стёкол, легированных Er3+, Yb3+, Pr3+

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	57. 
	*С.Е. Моторин, А.Д. Плехович, М.П. Смаев, А.Г. Охримчук, В.В. Дорофеев. Высокочистые теллуритные стёкла для нелинейно-оптических применений

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	58. 
	Д.С. Липатов, А.С. Лобанов, А.Н. Гурьянов, В.В. Вельмискин, К.К. Бобков, М.Е. Лихачев Иттербиевый световод-конус с алюмофосфоросиликатной сердцевиной

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	59. 
	А.А. Поносова, М.В. Яшков, К.Е. Рюмкин, И.С. Азанова, Ю.О. Шаронова, М.А. Мелькумов. Эрбиевые световоды, стойкие к повреждению ионизирующим излучением, для суперлюминесцентных волоконных источников

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания, Пермь

	60. 
	*О.Б. Петрова, К.О. Рунина, И.В. Тайдаков, Е.П. Долотова, А.В. Хомяков, И.Х. Аветисов. Люминесцентные гибридные материалы на основе стеклянной матрицы и металлорганических люминофоров

РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва


Материалы и световоды для среднего ИК-диапазона

	61. 
	*Н.С. Зернова, А.П. Вельмужов, А.Д. Плехович. Получение и исследование свойств стекол систем Ge15Ga(In)10Te75-xIx

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	62. 
	*А.И. Филатов, Т.В. Котерева, В.С. Ширяев. Получение и исследование свойств халькогенидных стекол системы GaxGe25As15Se60-x (x= 1 ÷ 5)

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	63. 
	*С.В. Корсакова, Е.А. Романова, А.Г.Рожнев, А.П. Вельмужов, Т.В.Котерева, М.В.Суханов, В.С. Ширяев. Халькогенидные сенсорные элементы с различным профилем показателя преломления для эванесцентной спектроскопии среднего ИК-диапазона

СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов

	64. 
	*В.А. Липский, Т.В. Котерева. Исследование дисперсии показателя преломления стабильных изотопов германия в среднем и ближнем ИК- диапазоне

ИХВВ РАН, Нижний Новгород

	65. 
	*Ю.О. Никитина, Н.В. Петракова, А.А. Ашмарин, В.С. Комлев, С.М. Баринов. Медь-замещенные гидроксиапатиты, структура и свойства

ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Москва

	66. 
	И.А. Жидкова, М.Н. Бреховских, Л.В. Моисеева, В.Е. Шукшин, А. Ботезату. Синтез и изучение стеклообразования и кристаллизации модифицированных фторцирконатных стекол
ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

	67. 
	*А.В. Хомяков, М.П. Зыкова, О.П. Баринова, Е.Н. Можевитина, О.Б. Петрова, И.Х. Аветисов. Высокочистый оксид бора (III) с контролируемым содержанием воды: получение, свойства, применение
РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва

	68. 
	Е.Л. Тихонова, А.П. Савикин, И.А. Гришин, А.В. Будруев, А.М. Илютина, Д.В. Лякаев, А.В. Маркин. Гексаметафосфат натрия как эффективный стеклообразователь
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	69. 
	М.П. Смаев, В.В. Лихов, В.В. Дорофеев, В.В. Колташев, Ю.П. Яценко, А.A. Пыненков, А.Г. Охримчук. Нелинейное распространение фемтосекундных импульсов в волноводе, сформированном прямой лазерной записью в объёме высокочистого теллуритного стекла
РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва

	70. 
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